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Single Emissive Organic Light Emitting Diode (OLED) merupakan divais diodapenghasil cahaya yang
terdiri dari emissive layer yang diapit oleh 2 konduktoryakni anoda dan katoda. OLED dibuat dengan proses
fabrikas yang direalisasikandengan berbagai tahapan, pada skripsi ini dilakukan tahapan fabrikasi.
Ketikalaminas dilakukan, temperatur laminasi menjadi masalah dalam proses fabrikas yang menentukan
berhasil atau tidaknya fabrikas divais dioda. Pada skripsi inidilakukan fabrikasi OLED struktur ITO/PFO/AI
dengan temperatur laminasi yangberbeda-beda. Setelah fabrikasi, dilakukan pengujian karakteristik I-V dari
divaisOLED. Hasil pengujian karakteristik 1-V menunjukkan bahwa laminasi optimalterjadi pada temperatur
160 C.

...... Single Emissive Organic Light Emitting Diode OLED is a diode device composedof emissive layer
sandwiched by 2 conductors that are anode and cathode. OLED ismade by fabrication processthat is
realized by many steps, in this paper laminationstep was performed. While lamination, the lamination
temperature become one ofthe problems in fabrication process that decided the diode fabrication is success
ornot. In this paper OLED with ITO PFO Al structure was fabricated with differentlamination temperature.
Then, | V characteristic of OLED device was tested. Thel V characteristic test result show that the optimum
lamination is at temperaturel60 C.
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